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Invenţia se referă la domeniul fotonicii,  în special la fotoreceptori  cu semiconductori.
Fotoreceptorul este confecţionat pe un substrat dielectric, pe care sunt depuse consecutiv primul electrod de contact

semitransparent, stratul fotosensibil din semiconductor calcogenic vitros arsen - selen  dopat cu staniu cu formula
(AsSe)100-x : Snx, unde 7,5 Ł x Ł10,0 % at., şi al doilea electrod  de contact semitransparent.


